
отзыв

на автореферат диссертации Гриценко Кристины Александровны
«Особенности процессов перемагничивания магнитостатически- и обменно-
связанных тонкопленочных структур на основе пермаллоев», представленной
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.11 - физика магнитных явлений.

Тонкопленочные структуры с эффектом обменного смещения широко

применяются в современных высокотехнологичных устройствах при

производстве элементов устройств магнитной записи, где критичным

является достижение больших значений величин эффекта. В работе Гриценко

К.А. рассмотрено перспективное решение — использование тонкопленочных

структур с обменным смещением в качестве пассивных магнитных меток, где

ключевым аспектом является возможность изменения и контроля формы

петли гистерезиса. С фундаментальной точки зрения вопрос построения

единой теории обменного смещения остаётся открытым, так как ни одна

существующая модель не способна описать магнитные свойства сразу

широкого круга материалов. Всё это делает тему диссертации Гриценко К.А.

актуальной в современной научной практике.

Достоинством данной диссертационной работы является то, что автор

детально изучил механизмы формирования магнитных свойств, в частности,

процессы перемагничивания материалов с обменным смещением в

зависимости от толщины антиферромагнитного слоя для тонкопленочных

структур на основе различных пермаллоев. Также автор изучил изменение

форм петель гистерезиса с увеличением толщины антиферромагнитного

слоя, объяснил результаты с помощью как феноменологической, так и

математической моделей перемагничивания. Анализ результатов

исследования магнитных свойств был проведен, в том числе, на основе

данных, полученных посредством атомно-силовой микроскопии,

рентгеновской дифрактометрии и просвечивающей электронной

микроскопии. Показано, что с увеличением толщины слоя IrMn от 2 до 10 нм

межслойное взаимодействие двух ферромагнитных слоев в трёхслойных




